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	代表性学术成果：

科研项目：

1、国家自然科学青年科学基金项目，51501130，Al成分梯度变化对Cr-Al-Si-N纳米多层涂层的结构与性能的影响及机理分析，2016.1~2018.12, 24万，结题，参与

2、天津职业技术师范大学基金项目，KJ1917，基于忆阻器神经突触仿生器的研究，2019.7~2021.7，0.6万，在研，主持。

3、天津市高等学校科技发展基金计划项目，20120710，NiO/ZnO薄膜太阳能电池的研究，2012.11~2015.10，已结题，主持
代表性论文、专利：

1、FENG ZIWEI, YAOXUAN LIU,LI TONG*, et al,. Design of Winner-Takes-All circuits in competitive neural networks[J].2022 International Conference on Internet Engineering and Information Technology (IEIT2022)（accepted） .

2、曹鑫舟,李 彤,刘泽龙等. 基于忆阻器的非线性滤波器的设计[J].工程技术,2022, 10(11), 157-160.

3、Chang Gao, Tong Li*, Xinzhou Cao, et al,. Identification circuit based on memristor，Journal of Physics: Conference Series ICETIS 2021，2021年1月. (EI)

4、Chang Gao, Tong Li*, Tiegang Wang, et al,. Memristor-Based Logic Gate Circuit, 2020 IEEE 3rd International Conference on Computer and Communication Engineering Technology, 2020年9月.  (EI)

5、李彤，王铁刚，范其香等. Na或Cu掺杂Si/NiO异质结的光电性能影响，发光学报, 2018, 39(6):784-789. (EI)

6、李彤. 一种NiO:Ag/TiOx异质pn结二极管. 中国，发明专利，ZL201510632799.0，2018-08.

7、李彤. 一种NiO:Al/TiOx异质pn结二极管. 中国，发明专利，ZL201510634210.0，2018-06.

8、李彤. 一种Si/NiO:Na异质pn结二极管. 中国，发明专利，ZL201310146661.0，2018-04.


